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Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut  fur
Hoéchstfrequenztechnik (FBH), erforscht elektronische
und optische Komponenten, Module und Systeme auf
der Basis von Verbindungshalbleitern. Diese sind
Schlisselbausteine fir Innovationen in den gesell-
schaftlichen Bedarfsfeldern Kommunikation, Energie,
Gesundheit und Mobilitat.

Die Forschungsthemen des FBH gliedern sich in die
Bereiche Elektronik und Optoelektronik. Leistungsstar-
ke und hochbrillante Diodenlaser, UV-Leuchtdioden
und hybride Lasersysteme entwickelt das Institut vom
sichtbaren bis zum ultravioletten Spektralbereich. In
der Mikrowellen- und Millimeterwellentechnik realisiert
das FBH hocheffiziente, multifunktionale Verstarker,
unter anderem fiir energieeffiziente Mobilfunksysteme,
sowie Frontends fir den GHz-Frequenzbereich, flr
Anwendungen in Low-Power-Sensoren bis zu Kompo-
nenten zur Erhéhung der Kfz-Fahrsicherheit.

Auf dem Gebiet der THz-Technologie konzentriert sich
das FBH auf die Elektronik fir Frequenzen im unteren
THz-Bereich 100 GHz bis 500 GHz. Ein spezieller
Transferred-Substrate-Prozess mit InP-Heterobipolar-
Transistoren erreicht Transitfrequenzen um 500 GHz.
Weitere Tatigkeitsfelder bilden die elektronische Mess-
technik sowie die elektromagnetische Simulation. Seit
Oktober 2009 hat das FBH seine Aktivitaten durch die
Einrichtung der Goethe-Leibniz-Oerlikon-Professur an
der  Johann-Wolfgang-Goethe-Universitdt  Frank-
furt/Main gezielt ausgebaut.

Wanderwellenverstéarker fir den 100 GHz-Bereich
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The Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut  fur
Hoéchst-frequenztechnik (FBH), researches electronic
and optical components, modules and systems based
on compound semiconductors. These devices are key
enablers addressing the needs of today’s society in
fields such as communications, energy, health and
mobility.

The FBH research topics cover both electronics and
optoelectronics. In optoelectronics, FBH develops light
sources from the visible to the ultra-violet spectral
range: high-power diode lasers with excellent beam
quality, UV light sources and hybrid laser systems. In
the field of microwaves, FBH develops high-efficiency
multi-functional power amplifiers and millimeter wave
frontends targeting energy-efficient mobile communi-
cations as well as car-safety systems. In addition,
compact atmospheric microwave plasma sources that
operate with economic low-voltage drivers are fabri-
cated for use in a variety of applications, such as the
treatment of skin diseases.

Regarding THz technology, FBH is focusing on elec-
tronics for the lower THz range from 100 GHz to 500
GHz. A dedicated transferred-substrate process based
on InP hetero-bipolar transistors achieves transit fre-
quencies around 500 GHz. Further activities include
high-frequency characterization and electromagnetic
simulation. Since October 2009 FBH has extended its
THz activities establishing a Goethe-Leibniz-Oerlikon
professorship at the Johann-Wolfgang-Goethe-
Universitat Frankfurt/Main.
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